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La invención consiste en un nuevo procedimiento 

para obtener células solares capaces de sor simultanéame^ 

te iluminadas por ambas caras, con aprovechamiento * median 

5*- te tratamientos quimisea apropiados que producen una unión

p-n en una cara y un campo gatrodifuaop en la opuesta y d& 

pesitando en sebos casos motalisaclonoB parcialmente diaj^ 

ms.

10.- Pecicntomonto se ha atesto de manifiesto el inte

rés de iluminar las célales solares por asbas caras, madisgí 

te el uso de concentradores de lus apropiados a este objeto. 

Su empleo permito duplicar la concentración de energía so­

bre la célula solar' para una apertura angular dada del con- 

1 3*- oontraáor haciendo posible de este modo el empleo de concen 

tradoros estáticos de rendimiento teóricamente doble de los 

que so podían obtener con células solares iluminables por - 

una sola cara#

Igualmente nuevas células solares susceptibles - 

20.- do sor iluminadas por las des caras han sido desarrolladas

debiendo incluirse entra ellas la denominada transcélula, - 

que presenta uniónos p-n sobre sus dos caras, permitiendo - 

así la actuación eficaz do ambas en la conversión directa 

de energía solar#

25#- El mayor inconveniente técnico de la transcélula

es su elevada resistencia serie que puede hacerla poco ade 

euada para su funcionamiento a comentraeiones razonable—  

monto elevadas.. Además# otro inconveniente es su elevado - 

coste de fabricación debido al elevado n&aare do procesos 

10*- requerido para obtener los contactos eléctricos do la sosa
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interior de'3.a. tvansoélula ya que ambas oaparflclaa están 

rocubiertaa per regiónos de conductividad opuesta a la de 

su interior.

Beta invención presenta un procedimiento para ̂  

realisar ana sálala solar susceptible de iluminarse efioag, 

mente por ambas cavas y que ni presenta la elevada ntaia*-* 

tOBeia sena de la transeélula ni su elevado coste de fabi^ 

oación. Por su naturaleza y el principio ílaico de que hace 

uso la llamaremos célula bifaoisl de campo rotrodifuaor o - 

más simplemente M.C.R.

Dosoriuclón detallada de la invención.-

En la figura ib aa muestra un corte de célula ^ 

solar convencional donde, como yaado veras, a) representa 

una sena superficial que ha sido impurificada con, por ** ** 

ejemplo, fósforo, yare constituir una sena do conducción —  

eléctrica por electrones, os decir tipo a, oCbre una oblea 

do silicio d de conducción por cargas positivas o bucoos, 

os decir tipo p ; b) y o) representan capas de natal depos^ 
tudas y sinterizadas sobro silicio para conseguir buenos ̂  

contactos eléctricos con ambas senas de conductividad tipo 

p o tipo n. El contacto de la parte superior, tal como se 
aprecia en la figura 2b, constituye una forma de supina *. 
que conjuga el conseguir un buen contacto eléctrico con -* 

la zona a y a la vos dejar pasar la las debidamente. El <* 

contacto metálico posterior recubre casi am su totalidad 

la cara posterior do la célula solar.

En la figura 3$ so muestra una célula solar b ü &  
eial, en la que so ha aplicado el principio del campo ret:% 

difusor. En ella, como en la convencional se ha producido - 

ana impurificación, digamos con fósforo para conseguir una



sosa, designada poar a) en la figura lo de oonduetividad n 

sobre una oblea d de efectividad global tipo p.

Ademán la sena pooterior se ha impurifieado con, 

digamos boro, para obtener ana ooncentraclán do huecos o * 

portaderas de eorp&aata positivos, saay superior a la que - 

e^datia en la .oblas da silicio* Sata sena so indios en la 

figura con la letra o)*

El efecto de esta zona es producir .un campo e l %  

trico dirigido hacia el exterior que no dificulta el paso 

de los huecos hacia los eontsetos metálicos pero que os ad 

verso al ̂ so do los electrones*

la HiátaliEaoión posterior, su nuestra invención, 

tiene forsa. de espina, como la de la superficie ¡anterior, a 

fin de permitir una iluaiBaei&n posterior do la misma*

Al iluminar por la superficie tipo a, es decir ** 

por la superficie que incluye la zoca do signada por a) en 

el dibujo, ceta cálala se comporta como una cálala conven* 

eloaal, ee decir, los fotones de la luz al romper los enlg, 

eos do los átomos de silicio, producen pares sise tronchase o,, 

cerca do Is. zona a) circulando e.l electrón hacia la zona a, 

mientras que el hueco so As f eríMgle a salir por la zona se 

Ralada en el dibuje aon la letra o) sin que la impurifica­

ción superficial do osj^ zona suponga ningán impedimsnto. 

Cupido so ilumina por la parte posterior el eíao 

to os diferente; los pares electrón hueco son creados, en 

su mayoría en la zona posterior y do no existir esta sena 

o) fuortoBonte impurificada se rooombinarlan con enlaces * 

insatisfechos siem^O' presentes on la superficie y final­

mente desaparecen como portadores do corriente, convirtien 

do su energía simplemente on calor, Oraciae a la presencia
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do Id capa posterior lee cl&ctronou acn fuertemente pecha 

Eadoa hacia la sena anterior de la célala .paciendo final** 

mente amansan la unión pan, con le cual produce una co­

men t e  exterior*.

$*- Ex#erimentca realisadee aueetran que con aonaa

pceterlcreo bien diaeSadae* este célula puede tener oficien 

Clan# oca iluminación posterior, celo del 80% o el 30% ia* 

fericr de la que tiene con Iluminación frental*

M J L A
10*** s# declara como de propiedad y novedad para todo

el territorio espcfíol) el contenido de laa aigulentocí
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10.— Procedimiento pava obtener células solares 

bifaoialo3, consistente en realizar ana célula solar so­

bre en sustrato de conductividad p , ea una do sus caras,
5+—  u m  zona de conductividad a y facultativamente ea la otra,

una de conductividad p más fuertemente impurificada, deno 

minada p é y ea la que sobre ambas caras se deposita una 

capa metálica en forma de espina, malla o similar, de ma­

nera que pueda pasar lus a su interior por ambas caras.

10.- 2*.*. Procedimiento para obtener células solares

bif aciales, segdn lo indicado en la reivindicación 1, ca­

racterizado porque, facultativamente, ae cambian las zonas 

de conductividad a y p ̂  y la do conductividad p por zonas 

de conductividad p y n 4-y n respectivamente.

15.- 3o.- Procedimiento para obtener células solares

bif aciales, como las indicadas en las reivindicaciones 1 ó 

2, caracterizado porque se realiza, además, un ataque quí­

mico superficial en alguna cara o en ambas, para incremen­

tar .la absorción de luz.

20.- 4a.*** Procedimiento para obtener células solares

bifaelales, de acuerdo con cuyo procedimiento en las célu­

las solares, como las indicadas en las reivindicaciones 1 

ó 2 y/o 3 se realiza, además, una deposición de una capa - 

transparente aatirref lee tanto en una cara o en ambas caras 

. 25.- do las células..

5B.* Procedimiento para obtener células solarse - 

bif aciales, segón reivindicación 4, caracterizado por el he 

che de aplicar en una o en ambas caras do dichas células, - 

una capa aatirpefleetanto y al propio tiempo paalvante de 

la ó de las superficies, (es decir que reduzca la reeombixm
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10.-

1$.-

20-.-

cián en su superficie).

6$#^ Procedimiento para obtener cálelas solares 

bifociales, segán reivindicaoián 4, caracterizado por el 

hecha de aplicar, facultativamente, sobro una 6 en ambas 

caras do las cálalas# una $ecpa transparente y conductora, 

iM opeadientO R ante do que sea además, antirreflectanto o 

p ae ivan te  o ajabas cosas# geraiticadOt en alíanos casos <* 
prescindir do las mallas conductoras#

7*** Procedimiento pava Obtener cálalas solares 

bifaolaica, mediante cuyo procedimiento ce obtienen cáln- 

las solares bif aciales, de acuerdo cus las reivindicacle** 

nos anteriores y cuyas cálalas so caracterizan por contar, 

en una cara, ea& ana sena tipo n y en la otra, facultativa 

mente, oca una zona tipo p ̂  siendo el substrato tipo p 6 

bien las conductividades opuestas p n * y  n respectivamente, 

y provistas en ambas cama, de una rodilla connuctora, y - 

facultativamente de capas transparentes antlrreüeotantea 

y/o pasivantes y/o conductoras,

6**"* FROeEDBaiBNSM PARA OBTENER CERRAS SOLARES 
BIFACXALES,

Todo eHo conforme se describo y relvindioa en la 

presente memoria que consta de EIE338 ho^as, escritas a má­

quina por una sola de sus cave san.



D. Antonio Luque López HOJA UNICA

F!G.1

b
a

d

c

F!G.2

b

a


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



